








































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US7916229 公开(公告)日 2011-03-29

申请号 US12/318263 申请日 2008-12-23

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SHIN WOO SUP
LIM JOO SOO
CHO HEUNG LYUL
KWACK HEE YOUNG

发明人 SHIN, WOO SUP
LIM, JOO SOO
CHO, HEUNG LYUL
KWACK, HEE YOUNG

IPC分类号 G02F1/136 G02F1/1343 H01L21/02 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/134363 H01L27/124 H01L27/1288 G02F2001/13606 G02F2001/136231 G02F2201/40 
G02F2201/124

优先权 1020080045621 2008-05-16 KR

其他公开文献 US20090284677A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

液晶显示装置包括基板上的栅极线;栅极线与数据线之间插入栅极绝缘膜
以与栅极线交叉的数据线，以限定像素区域;在栅极线和数据线交叉处的
薄膜晶体管;像素电极连接到薄膜晶体管;公共电极与像素区域中的像素电
极形成水平电场;栅极焊盘连接到栅极线;数据焊盘连接到数据线，其中栅
极焊盘和数据焊盘包括与栅极线在同一层中的下焊盘，并由与栅极线相
同的材料制成，下部接触孔穿过栅极绝缘膜暴露下焊盘，与数据线在同
一层的上焊盘，由与数据线相同的材料制成，并通过下接触孔连接到下
焊盘，以及通过钝化膜保护的上接触孔薄膜晶体管暴露上部焊盘，薄膜
晶体管的半导体层与薄膜晶体管的栅极重叠，并且其宽度小于薄膜晶体
管的栅极电极的宽度。
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